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【57】發明摘要：

本發明為一種 Ti、Li、Sn複合材料及其形成方法，此複合材料具高安全性、高放電容量
及高使用壽命等優點。本發明為一設備及人力成本低、程序簡單且操作方便而利生產線大規

模量產之負極材料製備方法。
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1：鋰離子二次電
池

11：上殼蓋

12：下殼蓋

13：彈簧墊片

14：不銹鋼圓片

15：負極極片

16：隔離膜

17：正極極片

(2)
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